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摘要(译)

本发明涉及一种用于有机发光二极管面板的像素结构及其金属掩模。该
像素结构包括多行像素，每个像素分别包括第一子像素、第二子像素和
第三子像素，其中，所述像素结构至少包括两列相邻排列的第一子像素
和两列相邻排列的第三子像素，所述第二子像素位于所述第一子像素和
第三子像素之间。
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